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TÓM TẮT 

Hệ gốm sắt điện không chì Bi0,5(Na0,82K0,18)0.5(Ti1-xNbx)O3 (viết tắt là BNKT-xNb), với 

x = 0, 0,01, 0,015, 0,02, 0,03, 0,04, đã được chế tạo bằng công nghệ gốm truyền 

thống. Ảnh hưởng của nồng độ Nb đến vi cấu trúc và một số tính chất quang, điện 

của hệ gốm đã được nghiên cứu chi tiết. Kết quả thực nghiệm cho thấy khi gia tăng 

nồng độ Nb, mật độ gốm gia tăng và đạt giá trị cao nhất (5,92 g/cm3) tại nồng độ x 

= 0,02 mol, bên cạnh đó, kích thước hạt giảm, vi cấu trúc đồng đều, các hạt xếp 

chặt. Tương ứng vi cấu trúc dày đặc với các hạt nhỏ mịn, độ truyền qua quang học 

của mẫu gốm có nồng độ x = 0,02 mol đạt giá trị cao nhất trên 41% ứng với bước 

sóng 790 nm và 36% ứng với bước sóng 680nm và có độ rộng vùng năng lượng 

cấm lớn nhất (Eg = 2,78 eV). Nhiệt độ khử phân cực Td và nhiệt độ Curie TC tăng 

tương ứng từ 65oC đến 145oC và từ 187oC đến 234oC khi nồng độ Nb gia tăng. Gốm 

thể hiện đặc trưng của một sắt điện relaxor. 

 Từ khóa: Vi cấu trúc, tính chất quang, điện môi, sắt điện, BNKT. 
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ABTRACT 

Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5(Ti1-xNbx)O3 ceramic system (abbreviated BNKT_ xNb) with x = 0.0, 

0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.04, has been fabricated by the conventional solid-state 

reaction method. The effects of Nb content on the microstructure and some optical 

and electrical properties were studied in detail. The experimental results showed 

that with increasing Nb concentration, the ceramic density increased and reached 

the highest value (5.92 g/cm3) at x = 0.02mol, besides, the grain size of the ceramics 

decreased, the microstructure more uniform, the particles are packed with clear 

grain boundaries, less pores. With the dense microstructure and fine small 

particles, the optical transmission of the ceramics is strong, the ceramic sample 

with x = 0.02 mol exhibits stably high transmittance above 41% for the wavelength 

of 790nm and 36% at the wavelength of 680nm and has the largest optical band gap 

energy (Eg = 2.78 eV).The depolarization temperature (Td) and Curie temperature 

(TC ) increase from 65oC to 145oC and 187oC to 234oC, respectively, when the 

concentration of Nb increases. The broadness of dielectric peak around Tm 

indicated a diffusive phase transition for all compositions suggesting the relaxor-

like behavior of BNKT_ xNb ceramic systems. 

Keywords: Microstructure, optical property, dielectric, ferroelectric, BNKT 
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